




 

 

 

    

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) с целью определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

«Инженерно-физические технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским 

национальным университетом им. Л.Н. Гумилева)» ОС ВО РУДН. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалифика-

цией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятель-

ности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональ-

ной деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повы-

шение эффективности использования научно-технических достижений, реформи-

рование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 

2. Формы и место ГИА в структуре образовательной программы  

 

Государственная итоговая аттестация относиться к базовой части Блока 3 

учебного плана.  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе «Инже-

нерно-физические технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским нацио-

нальным университетом им. Л.Н. Гумилева)» по направлению/специальности 28.04.01 

«Нанотехнологии и микросистемная техника» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовки и сдачи государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы  
 

В результате освоения образовательной программы «Инженерно-физические 

технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским национальным университе-

том им. Л.Н. Гумилева)» по направлению/специальности 28.04.01 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника» выпускник должен обладать следующими универсальны-

ми, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 



 

 

 

    

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального взаимодействия. 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 УК-7. Способен:  

искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализиро-

вать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различ-

ных источников данными с целью эффективного использования полученной 

информации для решения задач;  

проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умоза-

ключения на основании поступающих информации и данных. 

 ОПК-1. Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в 

области нанотехнологий и микросистемной техники и новых междисципли-

нарных направлениях на основе естественнонаучных и математических моде-

лей. 

 ОПК-2. Способен управлять профессиональной и иной деятельностью на осно-

ве применения знаний проектного и финансового менеджмента. 

 ОПК-3. Способен управлять жизненным циклом создания инженерных продук-

тов в области нанотехнологий и микросистемной техники с учетом экономиче-

ских, экологических, социальных и других ограничений. 

 ОПК-4. Способен выполнять исследования при решении инженерных и науч-

но-технических задач, включая планирование и постановку сложного экспери-

мента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

 ОПК-5. Способен использовать инструментарий формализации инженерных, 

научно-технических задач, прикладное программное обеспечение для модели-

рования и проектирования объектов, систем и процессов. 

 ОПК-6. Способен демонстрировать социальную ответственность за принимае-

мые решения, учитывать правовые и культурные аспекты, обеспечивать устой-

чивое развитие при ведении профессиональной и иной деятельности. 

 ОПК-7. Способен разрабатывать и актуализировать научно-техническую доку-

ментацию в области нанотехнологий и микросистемной техники. 

…………… 

научно-исследовательская деятельность: 

 ПК-1 Готовность формулировать цели и задачи научных исследований в обла-

сти нанотехнологии и микросистемной техники, обоснованно выбирать теоре-

тические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных 

задач 

 ПК-2 Готовность разрабатывать методики проведения исследований и измере-

ний параметров и характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной 

техники, анализировать их результаты 



 

 

 

    

 ПК-3 Готовность разрабатывать физические и математические модели, прово-

дить компьютерное моделирование исследуемых физических процессов в об-

ласти нанотехнологии и микросистемной техники 

 ПК-4 Готовность выполнять научно-технические отчеты, доклады, публикации 

по результатам выполненных исследований, а также оформлять заявки на за-

щиту объектов интеллектуальной собственности  

 ПК-5 Способность разрабатывать технологии изготовления наноструктуриро-

ванных покрытий с заданными свойствами и проводить исследования их ха-

рактеристик 

 ПК-6 Способность выполнять подготовку конструкторской документации для 

запуска в производство и разрабатывать методики испытаний, контроля и от-

браковки наногетероструктурных элементов и устройств на их основе  

 ПК-7 Способность разрабатывать современные технологические процессы из-

готовления наноэлектронных изделий  

 ПК-8 Способность разрабатывать новые технологические процессы производ-

ства микро- и наноразмерных электромеханических систем 

 

4. Объем ГИА и виды учебной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и 

в форме самостоятельной работы обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 – Объем ГИА и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего, ак. 

часов 

Модуль 

8 

Подготовка и сдача государственного экзамена   

Контактная работа обучающегося с преподавателем  4 4 

Самостоятельная работа обучающегося, включая сдачу экзамена 104 104 

Вид аттестационного испытания экзамен 

Общая трудоемкость аттеста-

ционного испытания 

академических часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

  

Контактная работа обучающегося с преподавателем  8 8 

Самостоятельная работа обучающегося, включая защиту ВКР 208 208 

Вид аттестационного испытания публичная защита 

Общая трудоемкость аттеста-

ционного испытания 

академических часов 216 216 

зачетных единиц 6 6 

Общая трудоемкость ГИА 
академических часов 324 324 

зачетных единиц 9 9 

 

5. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по образовательной программе «Инженерно-

физические технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева)» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника» проводится в формате компьютерного тестирования.  

Целью государственного экзамена является оценка уровня теоретической под-

готовки выпускника по материалу дисциплин/модулей образовательной программы. 



 

 

 

    

В тестовом задании содержится 50 вопросов. На выполнение тестового задания сту-

денту отводится 100 минут. 
 

6. Требования к ВКР и порядку их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся работу, демонстрирующую уровень его подготовленности к самостоятель-

ной профессиональной деятельности.  

Общие требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР, а также по-

рядок её защиты регламентируются соответствующими локальными нормативными и 

распорядительными актами РУДН и/или Инженерной академии, которые перечисле-

ны в п.7 настоящей Программы. 

Защита ВКР может проводится на иностранном языке (в соответствии с дей-

ствующим Регламентом).  

 

7. Нормативное и учебно-методическое обеспечение ГИА 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301. 

 3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636.  

4. Порядок осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры в Российском университете дружбы народов, 

утвержденный Приказом ректора от 12.03.2018 г. №171. 

5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры в Российском университете дружбы народов (но-

вая редакция), утвержденный Приказом ректора от 13.10.2016 г. №790. 

6. Правила подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

выпускника Российского университета дружбы народов, утвержденные Приказом 

ректора от 30.11.2016 г. №878. 

7. Регламент проведения государственной аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в РУДН, утвержденный Приказом ректора от 14.12.2015 

г. №768. 

8. Приказ ректора от 11.02.2015 г. № 65 «Об обязательном изучении иностран-

ных языков и защитах ВКР на иностранных языках в магистратуре». 

9. Регламент проведения индивидуальных консультаций для подготовки сту-

дентов к защите ВКР на иностранном языке и реализации процедуры устной защиты 

ВКР на иностранном языке, утвержденный Приказом ректора от 20.06.2016 г. №547. 



 

 

 

    

10. Регламент использования системы «Антиплагиат» для проверки письмен-

ных учебных работ в РУДН, утвержденный Приказом ректора от 30.03.2018 г. №228. 

11. Основная литература, указанная в рабочих программах дисциплин/модулей 

образовательной программы (при подготовке к государственному экзамену). 

  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют до-

ступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Специализированное программное обеспечение для проведения тестовой ча-

сти государственного экзамена и самостоятельной работы студентов: 

- Ментор 

 

Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся в про-

цессе подготовки ВКР к защите: 

 

1. Порядок выполнения и оформления выпускных квалификационных работ по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в Инженерной 

академии РУДН (утверждается Распоряжением директора Инженерной академии 

ежегодно или по мере необходимости). 

 

8. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Для подготовки к государственному экзамену и защите ВКР обучающиеся 

пользуются помещениями для самостоятельной работы. 

Для проведения государственного экзамена необходима учебная аудитория, 

оборудованная рабочими местами с персональными компьютерами (не менее 12-ти), 

оснащенными необходимым программным обеспечением и подключением к сети 

«Интернет». 

Для проведения защиты ВКР необходимо помещение, вместимостью от 12 и 

более человек, в котором оборудованы рабочие места для всех членов ГЭК, с воз-

можностью выслушивать доклады, просматривать публичные презентации выступа-

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


 

 

 

    

ющих, вести записи и протоколы, имеются места для слушателей, желающих присут-

ствовать на процедуре защиты ВКР. В состав необходимого оборудования помещения 

входит:  

- аппаратура для публичных презентаций результатов ВКР, включающая в себя 

мультимедийный экран, проектор, аудиоаппаратуру. 

- доска для иллюстрации ответов на вопросы; 

- планшеты/стенды формата не менее чем А1 (при необходимости), для разме-

щения на них графической части ВКР. 

О пожеланиях к дополнительному материально-техническому оснащению (при 

необходимости) аудитории, назначенной для защиты ВКР, студент может известить 

выпускающий департамент письменным заявлением не позднее, чем за неделю до 

проведения процедуры защиты.  

 

9. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, сформированный для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе «Инженерно-

физические технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева)» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника», включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-

те освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

9.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы «Инженерно-физические 

технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским национальным университе-

том им. Л.Н. Гумилева)» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистем-

ная техника» выпускник должен обладать всеми универсальными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями, перечисленными в п.3 настоящей 

Программы. 

 

9.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в процессе 

проведения ГИА 

По итогам государственного экзамена выставляется суммарная оценка в соот-

ветствии с принятой в РУДН балльно-рейтинговой системой (балл/ECTS/оценка РФ). 

Оценка, полученная студентом, формируется на основании результата тестиро-

вания, выданного специализированным программным обеспечением (максимум 100 

баллов). 

Шкала оценивания государственного экзамена представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Шкала оценивания государственного экзамена  



 

 

 

    

 

Баллы 

БРС 

Традиционные 

оценки в РФ 

Баллы 

для перевода 

оценок 

Оценки 
Оценки 

ECTS 

86 - 100 5 
95 – 100 5+ A 

86 – 94 5 B 

69 - 85 4 69 – 85 4 C 

51 - 68 3 
61 - 68 3+ D 

51 - 60 3 E 

0 - 50 2 
31 - 50 2+ FX 

0 - 30 2 F 

 
Пояснение к таблице оценок: 

 

A 

“Отлично” - теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оце-

нено числом баллов, близким к максимальному. 

B 

“Очень хорошо” - теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

C 

“Хорошо” - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены, качество выполне-

ния ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, неко-

торые виды заданий выполнены с ошибками. 

D 

“Удовлетворительно” - теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки. 

E 

“Посредственно” - теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено 

числом баллов, близким к минимальному. 

FX 

“Условно неудовлетворительно” - теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнитель-

ной самостоятельной работе над материалом курса возможно повы-

шение качества выполнения учебных заданий. 



 

 

 

    

F 

“Безусловно неудовлетворительно” - теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

 

ВКР и её защита оцениваются в соответствии с принятой в РУДН балльно-

рейтинговой системой (балл/ECTS/оценка РФ, максимум 100 баллов) по следующим 

показателям, позволяющим оценить уровень сформированности компетенций, преду-

смотренных образовательной программой: 

 

Показатели оценивания защиты ВКР 
Максимальный 

балл 

- соответствие содержания ВКР утвержденной теме и выданному зада-

нию, четкость формулировки целей и задач исследования 
20 

- достоверность, оригинальность и новизна полученных в ВКР результа-

тов 
10 

- практическая ценность выполненной ВКР 10 

- стиль изложения ВКР 5 

- соблюдение утвержденных требований к оформлению ВКР 10 

- качество презентации и доклада при защите ВКР 10 

- качество ответов на вопросы при защите ВКР 10 

- оценка ВКР руководителем (отзыв) 10 

- оценка ВКР рецензентом (рецензия) 10 

- наличие публикаций по теме работы, свидетельств, наград и т.п. 5 

 

Шкала и критерии оценивания защиты ВКР представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Шкала и критерии оценивания защиты ВКР 
Соответствие содержания ВКР утвержденной теме, четкость формулировки целей и задач исследования 

Шкала 15-20 баллов 5-14 баллов 1-4 балла 0 баллов 

 
К

р
и

те
р

и
и

 

ВКР выполнена на 

актуальную тему, 

четко сформулиро-

ваны цели и задачи 

проводимого иссле-

дования. 

ВКР выполнена на 

актуальную тему, 

имеются незначи-

тельные замечания по 

формулировке целей 

и задач проводимого 

исследования. 

Актуальность темы ВКР 

вызывает сомнения. Цели и 

задачи ВКР сформулирова-

ны с существенными заме-

чаниями, не достаточно 

четко. Нет увязки сущности 

темы с наиболее значимы-

ми направлениями решения 

рассматриваемой пробле-

мы. 

Цели и задачи ВКР 

не соответствуют 

утвержденной теме 

работы и не рас-

крывают сущности 

проводимого ис-

следования 

Достоверность, оригинальность и новизна полученных в ВКР результатов 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 



 

 

 

    

 
К

р
и

те
р

и
и

 

Выполнен глубокий 

анализ объекта ис-

следования. 

Отмечается досто-

верность, ориги-

нальность и новизна 

выводов по теме ис-

следования. 

Анализ объекта ис-

следования выпол-

нен недостаточно 

глубоко. Достовер-

ность, оригиналь-

ность и новизна вы-

водов имеют ряд не-

значительных заме-

чаний. 

Достоверность, ориги-

нальность и новизна выво-

дов по полученным ре-

зультатам вызывает серь-

езные замечания. 

Достоверность ре-

зультатов ставится 

под сомнение, ори-

гинальность и но-

визна результатов 

отсутствует 

Практическая ценность выполненной ВКР 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 

 
К

р
и

те
р

и
и

 

В работе дано новое 

решение теоретиче-
ской или практиче-

ской задачи, имею-

щей существенное 
значение для про-

фессиональной об-

ласти. 

В работе дано ча-

стичное решение 
теоретической или 

практической зада-

чи, имеющей значе-
ние для профессио-

нальной области. 

В работе рассмотрены 

только направления реше-
ния задачи, полученные 

результаты носят общий 

характер или недостаточ-
но аргументированы. 

Результаты не пред-

ставляют практиче-
ской ценности 

Стиль изложения ВКР 

Шкала 4-5 баллов 2-3 балла 1 балл 0 баллов 

 
К

р
и

те
р

и
и

 

Отмечается научный 

стиль изложения ре-

зультатов работы с 

корректными ссыл-

ками на литератур-

ные источники 

Имеются незначи-

тельные замечания к 

научности стиля из-

ложения результатов 

и/или к корректности 

ссылок на источники 

Имеются серьезные заме-

чания к научности стиля 

изложения результатов ра-

боты и/или к корректности 

ссылок на источники 

Стиль изложения не 

соответствует науч-

ному, ссылки на ис-

точники некоррект-

ны 

Соблюдение утвержденных требований к оформлению ВКР 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 

 
К

р
и

те
р

и
и

 

ВКР полностью со-

ответствует требова-

ниям по оформле-

нию  

 

ВКР с незначитель-

ными замечаниями 

соответствует тре-

бованиям по 

оформлению  

 

ВКР имеет значительные 

замечания по соответствию 

требованиям по оформле-

нию 

 

ВКР не соответству-

ет требованиям по 

оформлению 

Качество презентации и доклада при защите ВКР 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 

 
К

р
и

те
р

и
и

 

Презентация и до-

клад в полной мере 

отражают содержа-

ние ВКР, продемон-

стрировано хорошее 

владение материалом 

работы, уверенное, 

последовательное и 

логичное изложение 

результатов иссле-

дования 

Имеются незначи-

тельные замечания к 

презентации и/или 
докладу по теме 

ВКР. Были допуще-

ны незначительные 
неточности при из-

ложении результатов 
ВКР, не искажающие 

основного содержа-

ния работы. 

Имеются существенные 

замечания к качеству пре-

зентации и/или доклада по 

теме ВКР. Были допущены 

значительные неточности 

при изложении материала, 

влияющие на суть понима-

ния основного содержания 

ВКР, нарушена логичность 

изложения. 

Презентация и/или 

доклад не отражает 

сути выпускной ра-

боты. Не продемон-

стрировано владе-

ние материалом ра-

боты. 

Качество ответов на вопросы при защите ВКР 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 

 К
р

и
те

р

и
и

 

Ответы на вопросы 
даны в полном объ-
еме 

Ответы даны не 
полностью и/или с 

небольшими по-
грешностями 

Ответы на вопросы являют-
ся неполными, с серьезны-

ми погрешностями 

Ответы на вопросы 
не даны 

Оценка ВКР руководителем 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 



 

 

 

    

 К
р

и
те

р

и
и

 Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Оценка ВКР рецензентом 

Шкала 7-10 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 0 баллов 

 К
р

и
те

р

и
и

 Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Наличие публикаций по теме работы, свидетельств, наград и т.п. 

Шкала 4-5 баллов 2-3 балла 1 балл 0 баллов 

 
К

р
и

те
р

и
и

 

Результаты исследова-

ния апробированы в 

выступлениях на кон-

ференциях, семина-

рах, имеются публика-

ции в печати, резуль-

таты подтверждены 

справкой о внедрении 

и т.д. 

Результаты исследова-

ния заявлены для до-

клада на конференци-

ях, семинарах, или 

приняты к публикации 

в печати, к внедрению. 

Результаты исследования 

подготавливаются для об-

суждения на конференциях, 
семинарах, или готовятся к 

публикации в печати, к 

внедрению. 

Результаты исследо-
ваний не планируются 
к публикации, докла-
ду на конференциях, 
семинарах, для внед-
рения 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Список вопросов для подготовки к государственному экзамену: 

1) Какая из перечисленных зон отсутствует в зонно-энергетической диаграмме ме-

таллов 

2) Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются 

3) Оптический прибор, представляющий собой периодическую структуру из большо-

го числа регулярно расположенных элементов, на которых происходит дифракция 

света – это: 

4) Свойства, характеризующие лазерное излучение: 

5) Явление возникновения поляризации диэлектрика под действием механического 

напряжения называется  

6) Вероятность обнаружения частицы на уровне Ферми составляет 

7) Какие из перечисленных веществ используются для диэлектрической изоляции 

интегральных микросхем? 

8) Примерно во сколько раз увеличивается коэффициент диффузии при повышении 

температуры на каждые 100 ºС начиная с 900 ºС?  

9) Какое максимальное давление стандартные одностенные углеродные нанотрубки 

могут выдерживать без деформации? 

10) Метод ИК-спектроскопической эллипсометрии не позволяет определить: 

11) Определение параметров эллипсометрической модели по измеренным значениям 

Ψ и Δ называется: 

12) При стоксовом рассеянии: 

13) Для увеличения пространственного разрешения следует применять: 

14) Как называется метод исследования, основанный на явлении комбинационного 

рассеяния света 

15) Для определения размеров частиц не применяется: 

16) Среди разновидностей оптической микроскопии нет: 



 

 

 

    

17) Отметьте неверное утверждение. Характерные особенности сканирующих зондо-

вых микроскопов: 

18) Данный режим работы атомно-силового микроскопа отсутствует: 

19) Вы - руководитель проекта в организации. Что, скорее всего, будет ограничивать 

ваш проект? 

20) Вы разрабатываете календарный план проекта (расписание проекта). Укажите 

правильную последовательность ваших действий: 

21) Вы - руководитель проекта по выводу нового продукта на рынок. Является ли ваш 

конкурент заинтересованной стороной? 

22) К чему чаще всего приводят опережения в проекте? 

23) Вам нужно выбрать один из четырёх проектов. 

24) Какие модели жизненных циклов проектов вы знаете? 

25) Какая форма деятельности наиболее важна для компании? 

26) Выберите правильное утверждение 

27) Интенсификация обычно приводит к: 

28) При планировании проекта вы обнаружили, что несколько задач не обеспечены 

ресурсами. Ваши действия? 

29)  Какой порядок соблюдается в кристаллитах:  

30)   Образуется ли кристалл, если на графике зависимости энергии от межчастич-

ного расстояния r нет минимума в области отрицательных энергий? 

31)  Является ли конденсированная фаза наиболее энергетически выгодным состоя-

нием системы взаимодействующих частиц 

32)  Энергия фононов:  

33) Когда реализуется закон T3 Дебая? 

34)  Когда темплоемкость в модели Дебая сводится к классическому закону Дюлон-

га и Пти? 

35)  Какими свойствами реального электрона обладает квазиэлектрон? 

36) Эффективная масса электрона:  

37) Может ли эффективная масса быть отрицательной? 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Исследование свойства наноконденсаторов сверхбольших емкостей для источ-

ников питания автомобилей 

2. Разработка наноструктурированных систем доставки труднорастворимых ле-

карственных веществ 

3. Исследование изменения радиационной надежности микросхем при уменьше-

нии технологических норм 

4. Исследование полимерных композиционных материалов на основе эпоксино-

волачных и кремнийорганических матриц, наполненных или модифицирован-

ных углеродными нанопористыми микроволокнами 

5. Исследование свойств метаматериалов 

6. Исследования деградационных процессов в наноразмерных AlAs/GaAs гетеро-

структурах методом спектроскопии комбинационного рассеяния  

7. Оптимизация управления оборудованием изготовления фотошаблонов микро-

электронных структур методом модельной закалки 

8. Методика применения вейвлет -преобразования для анализа электронной спек-

троскопии наноструктур 

9. Математические моделирование некоторых нанотехнологических процессов 



 

 

 

    

10. Методы исследования диэлектрической свойств материалов с пространственно 

неоднородной структурой с высоким пространственным разрешением 

11. Физико-химические основы токсических наночастиц 

12. Исследование свойств изомеров квазиодномерных нитевидных образцов с при-

влечением методов зондовой микроскопии 

13. Наночастицы железа в качестве активного компонента каталитической системы 

"наночастица-перовскит". 

14. Модификация метода рентгенофлуоресцентного анализа при полном внешнем 

отражении 

15. Влияние позиционирования нанообъектов на чувствительность сенсора пье-

зокварцевых микровесов 

16. Магнетронные методы синтеза функциональных слоев на основе оксида цинка 

17. Разработка технологии нанесения DLC покрытий на оптические элементы те-

лескопов космического базирования 

18. Разработка моделей взаимосвязи физико-химических, структурных и функцио-

нальных свойств алмазоподобных покрытий 

19. Исследование поглощения в видимом и радио-диапазонах покрытий на основе 

наноразмерных волокон оксида алюминия 

20. Квантовые точки для устройств преобразования энергии 

21. Разработка высококачественных наномодифицированных бетонов для 3D печа-

ти 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

Методика оценивания результатов государственного экзамена 

 

По итогам государственного экзамена выставляется суммарная оценка в соот-

ветствии с принятой в РУДН балльно-рейтинговой системой (балл/ECTS/оценка РФ). 

По итогам компьютерного тестирования студент может получить максимум 

100 баллов. Оценка формируется на основании результата тестирования, выданного 

специализированным программным обеспечением, и проставляется в экзаменацион-

ной ведомости (председателем ГЭК), в протоколе заседания ГЭК (секретарем комис-

сии) и доводится до выпускника. 

Если в результате сдачи государственного экзамена студент получает «0» бал-

лов или не является на аттестационное испытание без уважительной причины, то ре-

зультат сдачи государственного экзамена таким студентом является «неудовлетвори-

тельным».   

 

Методика оценивания результатов защиты ВКР 

 

Для эффективности и удобства работы членов ГЭК, рекомендуется обеспечить 

их вспомогательным документом «Рабочим листом оценки сформированности ком-

петенций при проведении ГИА», форма которого приведена в Приложении 1. 

В процессе защиты ВКР члены ГЭК выставляют баллы по каждому из пред-

ставленных выше показателей. По окончанию защиты каждый из членов ГЭК сумми-

рует все проставленные баллы. 



 

 

 

    

Итоговая оценка сформированности компетенций является оценкой, выставля-

емой по итогам защиты ВКР. Для определения итоговой оценки необходимо вычис-

лить и округлить среднее арифметическое от оценок, выставленных всеми членами 

государственной комиссии. При возникновении спорных вопросов председатель ГЭК 

имеет право решающего голоса. 

Суммарная оценка, полученная студентом по итогам защиты ВКР, проставля-

ется в экзаменационной ведомости (председателем ГЭК) и в протоколе заседания 

ГЭК (секретарем комиссии). 



 

 

 

    

Приложение 1 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 оценки сформированности компетенций при проведении ГИА 

Направление подготовки: 
  

  

Образовательная программа (профиль/специализация): 
  

  

 

ФИО члена ГЭК: 
  

  

Дата: 
  

  

Аттестационное испытание: 
 

Защита ВКР 

ФИО выпускника: 
  

  

Показатели оценивания защиты ВКР 
Максималь-

ный балл 

Фактиче-

ский балл 

- соответствие содержания ВКР утвержденной теме и вы-

данному заданию, четкость формулировки целей и задач ис-

следования 

20 

  

- достоверность, оригинальность и новизна полученных в 

ВКР результатов 
10 

  

- практическая ценность выполненной ВКР 10   

- стиль изложения ВКР 5   

- соблюдение утвержденных требований к оформлению ВКР 10   

- качество презентации и доклада при защите ВКР 10   

- качество ответов на вопросы при защите ВКР 10   

- оценка ВКР руководителем (отзыв) 10   

- оценка ВКР рецензентом (рецензия) 10   

- наличие публикаций по теме работы, свидетельств, наград 

и т.п. 
5 

  

Сумма баллов: 100 
 

Подпись члена ГЭК 

 

 

 

 


